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摘要(译)

液晶显示装置包括以平面形式形成的透明电极和经由绝缘膜设置在其上
的条带透明电极，并且通过旋转基本上平行于基板内的基板的液晶来控
制显示。通过两个电极之间的电场平行于衬底。构成显示器的每个像素
被分成两个区域，每个区域中的条形电极的延伸方向是正交的，每个区
域的液晶的对准方位角是正交的，并且在延伸方向之间形成的角度是正
交的。条形电极和液晶的对准方位角是相同的。
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